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1) Dato il circuito in Figura 1 supponendo che i due BJT siano identici e che R1=10kQ, RI=5kQ,
hfe=100, e Vcc=12V calcolare le correnti nei due rami ed i due punti di lavoro dei BJT.
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Figura 1

2) Dato il circuito di Figura 2 esprimere la funzione di trasferimento Vu/Vs e calcolare il
guadagno per f tendente ad infinito effettuando le opportune ipotesi e sapendo che
hie=5kQ e hfe=300.
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1) Dato il circuito di Figura 3 valutare il punto di lavoro del NMOS sapendo che Vth=1V,
Kn=2mA/V2 e Vce=13V, RI=1kQ, C1=C2=100nF, Rc=1kQ, R2=R3=10MQ.
V1=10V+1sin(2*pi*f*t) con f=1kHz.
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